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摘要(译)

本发明有关一种图像显示装置，该图像显示装置在连接配设于异层上的
有机电激发光(EL)元件与发光控制电路的配线构造具有良好电传导性。
其解决手段是在基板上配设有构成发光控制电路的薄膜晶体管2、3及导
电层4、5等。在基板1、薄膜晶体管2、3及导电层4、5上配设有于导电
层5的局部区域上具有孔构造的平坦化层6。另外，在平坦化层6的局部区
域上配设有机电致发光元件13，同时沿着设于平坦化层6上的孔构造配设
接触部14。接触部14具有依序层叠连接辅助层8、类金刚石碳薄膜10、
阴极配线层12b的构造，用以防止连接辅助层8与阴极配线层12b直接接
触，且即使在浸入微量的氧、水分等的情况亦可抑制阴极配线层12b的氧
化、腐蚀。
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